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Standard SpecificationsStandard Specifications
２inch 

n－Type 

≧１×１０１８ 

≧８０ 

５０.０±０.５ 

４００±３０ 

（０００１）±１．０° 

P/LE 

≦２０ 

≦３０ 

Individual Container

Size 

Conduction Type 

Carrier Concentration（㎝-３） 

Mobility（㎝２/V・sec） 

Diameter（㎜） 

Thickness（μm） 

Orientation 

Surface Finish 

TTV（μm） 

Warp（μm） 

Package

IF

OF

B［１１－２０］ 

A［１－１００］ 


